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摘要(译)

本发明涉及采用单离子导体作为电子或空穴注入层材料的电致发光器
件。优选的电致发光器件采用在常规电致发光器件中由单离子导体制成
的电子或空穴注入层，该电致发光器件包括：透明基板;半透明电极沉积
在透明基板上;位于半透明电极上的空穴注入层;由有机发光材料制成的电
致发光层，位于空穴注入层上;位于电致发光层上的电子注入层;以及沉积
在电子注入层上的金属电极。本发明的电致发光器件具有优异的电致发
光效率和低的导通电压，这使得它们可以应用于高效电致发光器件的开
发。
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